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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Получение  знаний  о  методах  моделирования  и  проектировании  полупроводниковых1.
устройств, включая современные подходы к автоматизированному проектированию.

1.2. Задачи дисциплины

Получение  знаний  о  текущем  уровне  состояния  исследований  и  производства1.
полупроводниковых устойств.

Изучение основных видов проектирования гетероструктурных СВЧ МИС и их элементов.2.
Изучение основных видов проектирования полупроводниковых устройств.3.
Получение навыков проектирования основных типовых СВЧ МИС.4.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.ДВ.01.11.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-4. Способен
использовать методы
исследования и
управления процессом
разработки и создания
объектов
профессиональной
деятельности

ПК-4.1. Знает математический аппарат электроники для анализа,
описания и исследования устройств и систем электроники и
наноэлектроники
ПК-4.2. Умеет применять навыки численного анализа, компьютерного
моделирования и проектирования, а также основные принципы теории
разработки устройств и систем электроники и наноэлектроники
ПК-4.3. Владеет готовностью пользоваться математическим аппаратом в
области электроники и наноэлектроники для анализа, описания и
исследования устройств и систем электроники и наноэлектроники

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
2 семестр

1 Введение
2 Моделирование элементов полупроводниковых устройств
3 Проектирование определенных классов СВЧ МИС
4 Общие вопросы проектирования полупроводниковых устройств


